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Les valcurs trOlIveeS pour ces vitesscs a 25°C sonL les suivantes : 

(VrJo= 9 098 + 36 m/s., et (VT,)o= 5 SOl + )8 m/~. 

Le tableau ci-dessolls resume les l'csulLat.s les plus recents obLel111S pour 
Ips yitesscs de pl'opaga Lion des uhl'asons et les constantes clastiques it 25°C 
pour Ie silil'imn monocristallill de diITercllts dopagcs. 

Caractcl'isliqucs 
des J. J. Hull (' ). 

monoeristaux. H. J. Me Skimin ('). "- AuLeurs. 

Type de do page .... .. . . P 11 Jl P 
Resistivite (Q . cm) ...... 410 150 3, 2. 6.10-3 0,22 

Densite (gm/cm3) .... . .. 2,331 2, 329 7.,32<)7 2, 329 

(Vdo (m/s) . ........... 9 133 ,33 9 13 4,20 9 I J 5 ,00 9 098 ,00 

(VT,)o ...... . ..... 4 673 ,89 4 672 ,80 .4 613,50 4 G2J ,00 

(VT,)o ............ 5 84~ ,57 5842,9° 5 S2<), 70 5801,00 

10- 10 (CH)O (dYlle/cm·~) ... 79,55 7,),51 7<), I~ 78 ,38 

10-IO(Cll)o 165,70 165,64 163,94 I G,l, 1 ~ 

IO- tO (C t2)u 63,90 64,94 6l,7G G4,67 

Une interpretation dc Cl'S resullats sera donnec ulLerieuremcnt. 
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